
ゲルマニウムPNP合金接合形トランジスタ
GER¥fANIUiv1 PNP ALLOY JUNCfION TRANSISTOR 2S8415 
。ま周波中電力増幅用

-Audio Medium Power Amplifier Applications 

・直流電流増幅率の直線、性がよい.

・放熱器付でB級プッシュフ.ノレ動作で出力 2Wまで得られます.

.電流容量が大きい:1c=ー1A(Max.)

・GoodLinearity in DC Current Transfer Ratio 

• 2W Output in Class B Push-Pull with Heat Sink. 
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TOSIIIsA 2-6 

三~ ; ~C<)x100x2mm アルミニウム放熱板にラジェータホノレダ RH-1 を用いて取

， ~:tたとき.

じ::u:Mounted on 100 x 100 x 2m m  A1. Heat Sillk With Toshiba RH-l 
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空宇.きて特性 ELECTR1CAL CHARACTER1ST1CS (Ta=250C) 

こharacteristic

， -ー七三月電流

ご ー z 主?電流

ー一一~一一ヲ~
- 工会且

Symbol 

1CBO 

lEBO 

hFE 

I VBE 

I f.b 
ニ f メタ関電圧

Condition 

VCB=ー 12V，1E=O 

VEs=-6V， 1c=O 

VCB=O， 1c=-300mA 

VCE=-6V， lE=5mA 

VcB=-lV， h=100mA 

STJ生.TICCHARACTERISTICS 
1600 

I I ① 無 限 大放削反使用

INFINITE HEA T SINK 
ドートー

① 
② 100XI00X2mm Al放熱板

ト¥
( HEAT SINK) 

② 卜¥
にラジェータホノレダRH-l使用

N '" 
③ 10XI0Xlmm Al;放軌板

¥ 卜¥ (HEAT SINK) 

時③ 1i3放熱板なし
ト、1 (NO HEAT SINK) 
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